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Lawinenfotodiode BPYP 51

Die Fotodiode BPYP 51 stellt eine planare Silizium-Lawi- 5000

nenfotodiode dar, die zur Detektion der sichtbaren — mit 2000k
dem Hochfrequenz-Signal modulierten — Strahlung sowie 1000
zur Detektion der schnell ansteigenden Impulse dieser T =|25°C
Strahlung vorgesehen ist. Sie kann ebenso zur Detektion M 500} ‘amb
der Infrarotstrahlung mit einer Wellenlinge von A <900 nm 200F
verwendet werden. 100
Im allgemeinen ist die Lawinenfotodiode BPYP 51 fiir 50}
professionelle Anwendungen bestimmt. Sie stellt in An- 20k
niherung eine Aquivalenz der Lawinenfotodiode TIXL 83 10
von der Firma Texas Instruments dar. 5
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Hellstrom I; =1 mA 20 40 60
Sperrschichttemperatur t; = 150°C U,Q [ V]
Umgebungstemperatur timp = —40..0.-F55°C

ST Abhiingigkeit der Fot ostromverstirkung von der Polarisationsspan-
Lagerungstemperatur tg = —40...0 +70°C nung einer in Sperrichtung betriebener Lawinenfotodiode



Kenndaten

Wert

Parameter Sym- Eifl- : Messbe-
bol | heit | min. | typ. | max. | dingungen
1 2 3 4 5 6 1/
Durchmesser
des lichtempfin- | d mm - 0,2 — —
dlichen Gebietes
Durchbruch- Io = 100 pA
spannung Upr |V 55 65 90 | P.=0
M = 100
Dunkelstrom Io nA = 5 15 P. =0
Temperatur-
koeffizient von Ty = 100 pA
Anderungen ot |V/ECHE — 0,07 0,12 OP —ob
der Durch- 5
bruchspannung
Optimale Ver-
stirkung des 200 | 400 — [» = 633nm?
Fotostroms Mo — | 100 | 200 — | » =850 nm
Ug = 50V
Kapazitit Ciot | pF — 355 5 f =1 MHz

1 | 3 4 50 |iien] 7
Empfindlichkeit
gegen mono- S |A/W | 0,2 0,3 — A = 633 nm
chromatische Ur=20V
Strahlung
Spektraler Ar- 400+
beitsbereich AL |nm | — |_-900| — =
A = 633nm
Grenzfrequenz | fg MHz | 200 — — | RL=500Q
M = M,
) Uggr (55°C) — Upgp (—40°C)
= V/°C
ar 55— (—40) [v/°C]

2) Eine fiir die Leistung der modulierten Strahlung P bestimmte
Verstirkung, wobei diese Strahlung bei Ug = 20 V cinem Effek-
tivwert des Fotostroms Ipo = 0,1 nA bewirkt sowie fiir Ug,
bei der der Effektivwert von Gerduschspannung der Lawinenfoto-
diode, den Effektivwert von Geriuschspannung der Detektions-
schaltung (die 0,1 pV betrigt), um 0,04 pV iibersteigt. Die Messung
der Verstirkung (Mo) wurde bei Ry = 1 kQ, f = 100 kHz und
Af = 18 kHz ausgefiihrt.
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